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Przyktady zastosowan systemu do trawienia zogniskowang wigzka jonéw (FIB)

Obrazowanie | metodg skaningowe;j
mikroskopii jonowej w FIB (przekrgj
wiskera cynowego wyrastajgcego ze

: oo Prébny ksztalt odpowiadajgcy wytworzeniu
stopu cynowego na podtozu miedzi)

nanowzorcow (tzw. matryc) na potrzeby
nanostemplowania (szerokos¢ linii 10 nm)

insulator
etched indenta

Pt nanoelectrode contactr

HY HFW 7]
30.00 kV[32.0 ym| 4.1 mm | 4 000 x

Preparatyka dla TEM - wycinanie cienkich
zlokalizowanych prébek i dalsze pocienianie
ich do grubosci ponizej 100 nm

Wytworzenie elektrochemicznej
nanoelektrody do zastosowanh sensorowych

Modyfikacje istniejgcych struktur i ich elementéw:
trawienie wglebieh, pocienianie naniesionych
obszarow (modyfikacja kwantowego lasera
kaskadowego w celu uzyskania emisji
jednomodowe))

Ostrzenie wierzchotka termicznego
mikroostrza pomiarowego - widoczny jest
wierzchotek ostrza po modyfikacji (promien
ok. 50 nm)




